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Examen final

Pour tout le sujet Des calculs sans schéma électrique avec le nécessaire
des tensions et des courants au-dessus, la note est 7€ro

La meilleure note entre les exercices 7.3 et 4 sera comptabilisée comme interrogation

Exercice 1 : (2 pts)
Répondre par vrai ou faux

Ee transistor a deux types de fonctionnement NPN et PNP [3-La bobine est un dipdle linéaire

‘Z—Un dipéle a la tension toujours proportionnelle au courant  2-La loi des mailles = la somme des courants est nulle

Exercice 2 : (6 pts)
| Soit le circuit ci-contre avec : v

E=4v, [=14 R, = R, = Ry = 100

1. Calculer la tension ¥ aux bornes de la résistance R, (3 pts),

ensuite déduire ou calculer la tension V; (1 pts),

> Calculer la valeur de R5 pour que Rp consomme un quart (1/4) de

la puissance délivrée par les deux sources (2 pts)

l
Exercice 3 : (6 pts)

Soit le montage ci-contre : avec

V=10, hyy=Ry=R,=1k0, ~R=Rc=1000  Vpe= 0.7volt,
hpy = =100 hiz = hp2 =0
1. Quel est le type du montage (justifier par une phrase) (0.5pts)

7 Calculer et tracer dans le plan (Vee, Ic), la droite de charge statique (2 pts)

Donrer pour le régime dynamique le schéma équivalent du montage (1pts)

(U8]

4. Calculer le gain en tension G, = v /Ve (1.5pts)
b

. Calculer R, pour que Ve = 5" i¢ (i,:courant délivrée par la source v,) (1pts)

Exercice 4 : (6 pts)

Soit le circuit ci-contre avec R = 1 MQ et C = 1pk:
| Eerire la sortie Vs en fonction des potentiels Voq €t Vea (2.5 pts)
2. Quelle est la fonction de ce circuit (1 pts)

3 En utilisant la méthode des intégrateurs, représenter I’équation

différentielle ci-dessous par les amplificateurs opérationnels(2.5 pts)

d?y dy .
T ZEE + y = sin(100¢)

NB :(utiliser les montages d’un amplificateur opérationnel suivants) L
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Corrigé type de ’examen final électronique fondamentale 1

: h . ) A
(d’autres méthodes de résolaitions sont possibles) @ )
1-Le transistor a deux types de fonctionnement NPN et PNP tyﬁa bobine est un dipdle linéaire Nt

2-Un dipdle a la tension toujours proportionnelle au courant ]FE"J\-\/La loi des mailles = la somme des courants est nulle |F é(
= B
Exercice 1 : (6pts) Avec E = 4v, [ =1A,R; = R; = R3 = 100, ,
V=Vp—Vc {/",7> Vs
_—-Méthode des noeuds |9 D
Wy=0=Vp=E=4 VSR% i 4 -/
Ve=Vs Ve=Va ‘ (C)/)
e —I=0 {
Rz R3 Rth = R3 =100 il
“"‘“(1+1>V TR 2R
( Y — —_— = —_— o
@ B,z la C R, ' R,
Lo o o cuglel o ) 2 :
57¢=1"10 = U@ P2=R212=(R”1+R2)1 iyl
V=Vg=Ve=4-7=-3 g " 4 4 ’D
Vi=Va=Ve=0-7=-7(4) ZR2=ZR3:>R3:3R2=SOQC/

Exercice 3 : (6 pts)

entrée est sur I’émetteur-et la sortie sur le collecteur

1. le montage est un amplificateur base commune car I’

(0

Vie =R, L+ R, =lg=t Vg = avec{IE:(ﬁ+1)IB=>IE— 5 Ic
+1R (B + DR
VCC:RC 'IC'*'(—ﬁ_—ﬂ_)——e_IC-l'VCE :j’ZCE:—<—‘E—e+RC IC+VCC
R + (B + 1R &100-100“01-1000
VCE:_<B E ([; )e>IC+VCC ( T >1C+10

= VCE = _1110 IC + 10 -
I, = 0= Vep = Vi = 10 volt /:) B\
b

Vog = =1110 1 + 10 :>{ ( 10 )
= =(——)=0.009=9 :
Veg = 0= I¢ 1710 yng m

v, = —hyii, avec W/
. R.R ,
v = —(Re /) Phariy == (G ) P
v _~Re// R by RR 10° 1OMP =
‘v, ~ha hiy (R +R) 10° (102 +10%) ("0}

. Ue
Ty =51 = —=5
le

Ve ; Ve Ve _ ( 1 (hpr+1)
|, = — — =l (o # T} —— =1 |=—%
le R, (hyy + Dip R, (ha1 )(_hn) e \g, ™

ve 1 ~ R, hi1 __R 10°

i, L, (i +D hyy R (ht 1) 103 +R, 101

R, hi1
5
R, =5+0.505-R, =R, =-—-o-=10100

0.495

\___/__’__r;f
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Exercice 4 : (6 pts)

=0 @ PF=r"=1

t

0
= Voo =V~ (L)
Veio =V =R-i>i= = 00
R
yr=y- Vey = <Vo/)3)
R +R e2 = eZ"L\v
e

<

a7 (v
" RC

0

1 1 Al ’J
62 dt = EVeZ + f (E Vep — Vel) -dt (4 )/

2 i £ b 2 r ¥ r it . 1 5 ™
+ Le montage fait I'intégral <eSigme de la différence Ve, — Ve et une translation de = Ve, @)

Soit I’équation différentielle suivante :

d2
d’y . dy

g2

Premiere méthode par les intégrateurs

d= d d? d
i S 2— ' + y = sin(100t) = Ty = sin(100t) + 2

dt? dt

+ y = sin(100¢t)

AN

— (— sin(100t) — 2 % + y)(i)—(l/)
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